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	EE-SY113
	微型光电传感器［反射型］

	外形尺寸
	内部回路
	特征
	绝对最大额定值 (Ta = 25)
	*1 环境温度超过 25℃ 时，请参阅温度额定值图。
	*2 脉冲宽度 10ms、重复 100Hz
	*3 焊接时间请控制在 10 秒以内

	电气及光学特性 (Ta = 25)

	额定值・特性曲线



